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G.SKILL lancia nuovi kit di memorie ad alta
densita
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LINK (https://www.nexthardware.com/news/ram-memorie-flash/7258/gskill-lancia-nuovi-kit-di-
memorie-ad-alta-densita.htm)

Frequenze e latenze da record per le DDR4 64GB del noto produttore taiwanese.

G.SKILL International ha annunciato oggi il lancio di nuovi kit di memorie DDR4 basati su modulida 8 e
16GB equipaggiati con ICs altamente selezionati di produzione Samsung.


https://www.nexthardware.com/news/ram-memorie-flash/7258/gskill-lancia-nuovi-kit-di-memorie-ad-alta-densita.htm

In base all'attuale trend che vede kit composti da moduli da 16GB entrare nella fascia mainstream dei PC
enthusiast ed hardcore gaming, G.SKILL € ora in grado di fornire memorie DDR4 ad elevata densita e, al
contempo, estremamente veloci.

Frequency | CL Timing |Voltage Capacity

3000MHz | 14-14-14-34 | 1.35V | 16GB(2x8GB)/32GB(4x8GB)/ 32GB(2x16GB) / 64GB(4x16GB)

3200MHz | 15-15-15-35 | 1.35V | 16GB(2x8GB)/32GB(4x8GB)/ 32GB(2x16GB) / 64GB(4x16GB)
14-14-14-34 | 1.35V | 16GB(2x8GB)/32GB(4x8GB)/ 32GB(2x16GB) / 64GB(4x16GB)
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G.SKILL rende noto, inoltre, che i suddetti moduli andranno a far parte delle linee Ripjaws V e TridentZ e
saranno resi disponibili in tutto il mondo attraverso i distributori autorizzati entro questo Natale.
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